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Colorado Springs, Etats Unis – 4 août 2009. Ramtron International Corporation (Nasdaq : RMTR), concepteur et fournisseur leader de mémoires RAM non volatiles ferroélectriques (F-RAM) et de semiconducteurs intégrés, a annoncé deux nouvelles F-RAM série non-volatiles, dotées de performances élevées en lecture/écriture, fonctionnant sous une tension réduite, et disposant de différentes options. Ces deux mémoires 256 Kbits, qui font partie des F-RAM famille V de Ramtron, sont la FM24V02 à interface deux fils (I2C), et la FM25V02 à interface périphérique série (SPI).
Ces mémoires famille V à interface I2C ou SPI fonctionnent entre 2.0V et 3.6V, et se présentent en boîtier SO standard 8 pins. Elles autorisent des accès rapides, des écritures NoDelay™, un nombre de cycles de lecture/écriture quasi-illimité, et une faible consommation. Ces mémoires peuvent remplacer directement les mémoires série 256 Kbits Flash ou EEPROM, utilisées en contrôle industriel, dans les compteurs, le médical, les jeux, ou les applications de calcul, notamment.

"Les mémoires série 256 Kbits famille V constituent des alternatives, avec de meilleures performances et une plus faible consommation, à nos mémoires série existantes, comme la FM24L256 ou la FM25L256B," explique Mike Peters, Directeur Marketing chez Ramtron. "Nos mémoires famille V sont de plus en plus nombreuses, et soutiennent notre volonté écologique de fournir des mémoires non-volatiles offrant le meilleur rendement, tout en se passant de batterie."
A propos des FM24V02 et FM25V02

La FM24V02 exécute les écritures à la vitesse maximum du bus I2C soit 3.4 MHz, mais supportent aussi les anciennes synchronisations à 100 KHz ou à 400 KHz. Aucun retard à l'écriture n'existe, et le cycle de bus suivant peut démarrer immédiatement, sans avoir à vérifier les données. En outre, la mémoire peut supporter jusqu'à 1014 cycles de lecture/écriture, soit plusieurs ordres de grandeur de plus qu'une EEPROM. La FM24V02 se contente d'une puissance beaucoup plus faible qu'une EEPROM pour l'écriture, puisqu'elle ne nécessite pas de tension surélevée en interne pour le circuit d'écriture. La FM24V02 ne consomme que 150 µA à 100 KHz, 90 µA au repos, et 5 µA mode veille.
La FM25V02 ne consomme que 3 mA à la fréquence de 40 MHz de l'horloge SPI, 90 µA au repos, et 5 µA en mode veille. La consommation active typique de la FM25V02 est de 38 µA par MHz, soit un ordre de grandeur de moins que les mémoires série Flash ou EEPROM équivalentes.
Un identifiant en lecture seule, en standard sur ces deux mémoires, permet au système hôte de lire le nom du fabricant, la capacité mémoire, ou l'indice de révision. Un numéro de série inaltérable unique est également disponible en option, qui peut servir à identifier une carte ou un système de manière unique dans le monde. Les FM24V02 et FM25V02 sont garanties sur la plage de températures industrielle, de -40°C à +85°C.

A propos des F-RAM famille V
Produites selon le processus de fabrication CMOS 130 nm, éprouvé et mis au point par Ramtron et Texas Instruments, les F-RAM famille V comprennent plusieurs mémoires à interface série I2C, série SPI, ou 8 bits parallèle. Ce processus de fabrication avancé permet d'obtenir des caractéristiques améliorées et des fonctionnalités étendues. En plus des FM24V02 et FM25V02, la famille V de F-RAM Ramtron comprend aussi les modèles suivants :

· FM24V10 (F-RAM série I2C 1 Mbits)
· FM25V10 (F-RAM série SPI 1 Mbits)
· FM24V05 (F-RAM série I2C 512 Kbits)
· FM25V05 (F-RAM série SPI 512 Kbits)
· FM28V100 (F-RAM parallèle 1 Mbits)
Prix et disponibilité
Des échantillons des FM24V02 et FM25V02 sont disponibles dès maintenant, en boîtier SO 8 pins conforme RoHS. Les prix unitaires commencent à 2.39 dollars pour la FM24V02, et à 2.35 dollars pour la FM25V02 par quantité de 10 000 pièces.
# # #

A propos de Ramtron

Ramtron International Corporation, basé à Colorado Springs, Colorado, est une société fabless de semiconducteurs, qui conçoit, développe et commercialise des mémoires et des solutions intégrées utilisées dans une large gamme de produits dans le monde. Pour plus d'information, vous pouvez visiter www.ramtron.com.

Informations "Safe Harbor" en conformité avec le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les présentes informations sont des "données prévisionnelles" comportant des risques et des incertitudes, tels que : les effets de la conjoncture économique globale, l'évolution des fournitures et de la demande, les conditions prévalant sur le marché, le succès commercial des nouveaux designs, l'impact de la concurrence et du développement technologie, les problèmes liés à la commercialisation et à la technique, ainsi que les contraintes propres aux capacités et aux livraisons. Veuillez vous référer à ce sujet aux registres déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission de Contrôle des Opérations Boursières).
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